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TECHNIK FUR SAFETY AND
SICHERHEIT ENVIRONMENTAL 5 ”
UND UMWELT TECHNOLOGY | NRUEESIANDS IS RVNIE
Leckagesonden Leak Detectors u —
(konduktiv), Typ ELH (Conductive), Type ELH 26540191

24 V DC direkt (ET-470)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-65.40-191

24V DCdirect (ET-470)

with general approval for
constructions Z-65.40-191

® Problemloser, variabler Einbau in der
Auffangwanne durch ,Seilausfihrung”

® Geringe Ansprechhdhe

* Problem-free, variable installation in the
collecting basin through “rope design”

® Low response height

Typenschliissel Type Key
Basic designation
Grundbezeichnung Rod material
Stabmaterial VA = Stainless steel (1.4571)

VA = Edelstahl (1.4571)
HB = Hastelloy B

HC = Hastelloy C

Tl =Titan

TA = Tantal

KO = Glaskohlestifte

Anschluss

1 = Dose montiert mit Verschraubung
Kabellange in m (Standard TPK)
1=1m

Kabelbruchwiderstand

100 = 100 kQ

Durchmesser Sondenkdérper
ohne Angabe = @ 40 mm
15=015mm

25 =@ 25mm
Anschlussgewinde

ohne Angabe = G1'2"

1" =G1
125" = G1%4"
2"=G2"

GF = G2%" Uberwurfmutter
Material Sondenkérper
ohne Angabe = PE (Polyethylen)
PP = Polypropylen
PV = Polyvinylchlorid
PVDF = Polyvinylidenfluorid
Kabelmaterial
ohne Angabe = TPK
FEP = Teflon

Auswerteelektronik
ELH[ 00

ET = mit Elektronikteil
ET-470

HB = Hastelloy B
HC = Hastelloy C
Tl = Titanium
TA = Tantalum
KO = Glasscarbon

Connection

1 = box installed, with screw connection
Cable length in m (standard TPK)

1=1m

2 =2metc.

Resistance of the line monitoring

100 = 100kQ

Leak detector dimensions

without indication = @40 mm

15=015mm

25=@25mm

Size of screwed socket

w'ithout"indication =G1%"

1" =G1
125" = G1%4"
2" = G2

GF = G2%" swivel nut
Material of the leak detector
without indication = PE
(Polyethylene)
PP = Polypropylene
PV = Polyvinylchloride
PVDF = Polyvinylidenfluoride
Cable material
without indication = TPK
FEP = Teflon
valuation electronics

Ei
ET = with electronics
ELH M L] part ET-470

Elektronikteil im Anschlusskopf/ Electronics Partin the Connector Box

Das Elektronikteil ET-470 kann in den An-
schlusskopf der Elektrode ELH eingebaut wer-
den. Das Elektronikteil wird mit einer Versor-
gungsspannung von 24 V DC betrieben und
besitzt einen 1-Wechsler-Ausgang und einen
Optokoppler (SchlieSer).

The electronics part ET-470 can be built into the
connection head ofthe electrode ELH. The elec-
tronics part is operated with a supply voltage of
24V DC and has 1 change-over switch exit and
an opto coupler (NO).

Technische Daten Technical Data
Betriebstemperatur  —20...+85°C Operating temperature —20...+85°C
Lagertemperatur -30...4+85°C Storage temperature  —30...4-85°C
Nennspannung 20...30VDC Rated voltage 20...30vVDC
Leistungsaufpahme ~ max.2\W Power consumption max.2W
Schaltspannung max. 230 VAC/ VDC Switching voltage max.230VAC/ VDC
min. 5V DC (CMOS-Relais) min. 5VDC (CMOS relay)
Schaltstrom max.0,1AAC/ADC Switching current max.0,1 AAC/ADC
Optokoppler min. 1mA Opto coupler min. TmA
Schaltstrom Relais 3A Switching currentrelay 3 A
Schaltleistung max. 25 VA/W Switching capacity max. 25 VA/W
Empfindlichkeit 3k... 100 kQ in vier Stufen Sensitivity 3k ... 100 kQ2 in four steps
(3,10, 30, 100 k) wahlbar (3,10, 30, 100 kQ) selectable
Systemaufbau System Construction

Zusatzliche Informationen finden Sie im
Datenblatt 01-07-01.

Additional information you can find in the
datasheet01-07-01.
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ELH 24V DC direkt (ET-470)
ELH 24V DC direct (ET-470)

Halbleiter-Relais /
semiconductor relay

14

11 +24V
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UBERFULLSICHERUNGEN -+ LECKAGESONDEN / OVERFILL cU

Plattenelektrode als
Leckagesonde, Typ EP
(konduktiv)

24 V DC direkt (ET-460)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z2-65.40-191

Plate Electrode as
Leak Detector EP Type
(Conductive)

24 V DC direct (ET-460)

with general approval for
constructions Z-65.40-191

7-65.40-191

* Hohe chemische Bestandigkeit
* Geringe Ansprechhohe

® High chemical resistance
® Low response height

Typenschlissel

Type Key

Grundbezeichnung

Material des Sondenkérpers
PP = Polypropylen

PE = Polyethylen

PV = Polyvinylchlorid

PT = Polytetrafluorethylen
PVDF = Polyvinylidenfluorid

Stabmaterial

VA = Edelstahl (1.4571)
HB = Hastelloy B

HC = Hastelloy C

Tl =Titan

TA = Tantal

KO = Glaskohlestifte

Kabellange (LiYY 4 x 0,5 mm?)inm
ohne Angabe = ohne Kabel mit Klemmen-

01=1m anschlu
02 = 2 musw.
Auswerteelektronik
ET = mit Elektronikteil ET-460
WHG-Zulassung

ohne Angabe = mit Zulassung

[ E 0]

0 = ohne Zulassung

Basic designation

Material of the leak detector
PP = Polypropylene

PE = Polyethylene

PV = Polyvinylchloride

PT = Polytetrafluorethylene
PVDF = Polyvinylidenfluoride

Rod material

VA = Stainless steel (1.4571)
HB = Hastelloy B

HC = Hastelloy C

Tl = Titanium

TA = Tantalum
KO = Glasscarbon

Cable length (LiYY 4 x 0,5 mm?)inm
without indication = without cable with
01=1m clamp connection
02 = 2 musw.

Evaluation electronics

ET = with electronics part ET-460

WHG-certification

without indication = with
certification
0 = without certification

eI

Elektronikteil im Anschlusskopf/ Electronics Partin the Connector Box

Das Elektronikteil ET-460 wird in die Platten-
elektrode EP eingebaut. Das Elektronikteil wird
mit einer Versorgungsspannung von 24 'V DC
betrieben und besitzt einen Schlieler-
Ausgang im Ruhestrombetrieb (Sonde nicht
benetzt: Kontakt ist geschlossen).

The electronics part ET-460 is built into the pla-
te electrode EP. The electronics part is opera-
ted with a supply voltage of 24 V DC and has
one NO contact in closed-circuit operation (pro-
be not wetted: contact is closed).

Technische Daten Technical Data
Betriebstemperatur  —20...+85°C Operating temperature —20...+85°C
Lagertemperatur -30...+85°C Storage temperature  —30...+85°C
Nennspannung 20...30VDC Rated voltage 20...30vVDC
Leistungsaufnahme  max.2 W Power consumption  max.2W
Schaltspannung max.230VAC/ VDC Switching voltage max.230VAC/ VDC

min. 5VDC (CMOS-Relais) min. 5VDC (CMOS relay)
Schaltstrom max.0,1 AAC/ADC Switching current max.0,1 AAC/ADC

min. 1mA min. 1TmA
Schaltleistung max. 25 VA/W Switching capacity max. 25 VA/W
Empfindlichkeit 100 k2 Sensitivity 100kQ
Systemaufbau System Construction

In Verbindung mit weiteren Baugruppen
kann die EP 24 V direkt als optisch/akus-
tische Meldeeinrichtung eingesetzt wer-
den. Zusétzliche Informationen finden
Sieim Datenblatt01-07-02.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Subject to change without prior notice,
errors excepted.
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FULLSTANDS GERATE

In connection with additional assemblies
the EP 24 V can be used directly as opti-
cal/acoustic alarm device. For more infor-
mation, refer to the data sheet 01-07-02.

EP 24V DC direkt (ET-460)
EP 24V DC direct (ET-460)

Abschlusswiderstand oder weitere EP /

semiconductor relay
terminator or other EP

Halbleiter-Relais /

Master Slave 1 Slave 2 Slaven
mit Abschlusswiderstand /
» max. 100 minnerhalb eines Raumes with terminator .
- max. 100 m within a room .
BUNDSCHUH GMBH+CO Telefon: +49(0)6251 8462-0
An der Hartbriicke 6 Fax: +49 (0)6251 8462-72
D-64625 Bensheim E-Mail: info@elb-bensheim.de
Info: www.elb-bensheim.de

150410.02



